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Introduction Générale

Ces dernieres années, les oxydes métalliques ont suscité un intérét considérable en raison
de leurs applications différentes telles que les cellules photovoltaique, les capteurs a gaz,
anticorrosion, biotechnologie, photo catalyse, nanotechnologie, capteur biologique, pile a
combustible, etc.

Parmi tous les oxydes métalliques, les oxydes de cuivre avec ces deux formes stables a savoir:
la cuprite (Cuz20) et la ténorite (CuO), ont suscité un grand intérét auprés de la communauté
scientifique en raison de leurs propriétés uniques. Ces oxydes présentent des caractéristiques
uniques telles que la non toxicité, 1’abondance sur terre, faible colit, grande stabilité,
disponibilité et son absorption optique importante dans le domaine du visible et de 1’ultraviolet.
De nos jours, plusieurs techniques de dépdt des couches minces sont développées [3] qui
peuvent étre divisées en deux groupes, techniques physiques ou chimique on peut citer : les
procédés chimiques comme (CVD : Chemical Vapor Deposition) et les procédés physiques
comme (PVD :(Physical Vapor Deposition), mais ces techniques exigent des équipements
sophistiqués et trés cher, ce qui nous a poussé a aborder une technique plus simple et moins
couteuse. Le travail présenté dans ce mémoire a été réalisé au sein du Laboratoire « dosage
analyse et caractérisation en haute résolution, DAC -HR, de la faculté des sciences de
I’Université Ferhat Abbas Sétif-1.

Ce travail est organisé de la facon suivante:

Le premier chapitre est une étude bibliographique dans laquelle on présente des généralités sur
les deux types d’oxyde de cuivre, suivi de quelques de ses propriétés ainsi que leurs principaux
domaines d’applications. Enfin un apercgu sur le dopage des semi-conducteurs en général et le
choix du dopage d’oxyde de cuivre par le zinc en particulier. Le deuxiéme chapitre trois parties
principales ont été développées : la premiere ; des généralisées sur les couches minces
(définition, structure, intérét, historique et enfin quelques applications essentielles de ces
derniéres).la deuxiéme partie un apercu sur les méthodes de dépots avec I’explication du
procédé d’élaboration adoptée le Sol-Gel (principe, avantages et limites). A la fin on a défini
les moyens de caractérisation comme la DRX pour 1’étude structural, le Microscopie
¢lectronique a balayage (MEB) pour 1’é¢tude morphologique et enfin la spectroscopie UV-
Visible pour I’étude optiques.
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Le troisieme chapitre de ce mémoire présente la discussion des résultats expérimentaux
concernant 1’¢laboration et la caractérisation des couches minces de 1’oxyde de cuivre obtenu.

Le manuscrit est couronné par une conclusion générale qui résume le travail.



